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Большинство современных технических процессов идёт по пути автоматизации. 

Управлять машинами, механизмами и агрегатами без точных измерений физических 
величин крайне сложно. Наряду с измерением давления и угловой скорости не менее 
важными считаются температурные измерения. Это говорит об актуальности в 
производственных процессах датчиков температуры. Датчики температуры являются 
термоэлементами, которые применяют в измерительных и преобразовательных 
устройствах оборудования, связанного с нагревом и охлаждением, то есть контролем 
температур. В основе работы любых температурных датчиков, использующихся в 
системах автоматического управления, лежит принцип преобразования измеряемой 
температуры в электрическую величину [1]. Датчики температуры могут быть 
различными. В промышленности, например, часто используют массивные металлические 
термопреобразователи. Для бытовых приборов наиболее подходят полупроводниковые 
малогабаритные терморезисторы, которые по сравнению с металлическими 
преобразователями, значительно менее теплоинерционны, имеют почти в десять раз 
больший температурный коэффициент сопротивления, большее электрическое 
сопротивление, позволяющее полностью пренебречь сопротивлением проводов, которые 
соединяют датчик с прибором. Датчики используются в различных технологических 
процессах практически всех отраслей народного современной энергетики, в атомной, 
металлургии, пищевой промышленности, машиностроения, в научных исследованиях и 
других отраслей [2]. Во всех этих случаях измерение температуры с более высокой 
точностью повышает достоверность получаемых результатов измерения. Потребность в 
приборах измерения температуры предприятиями постоянно нарастает и требует развития 
их функциональных возможностей, прежде всего встроенных средств передачи данных 
аналоговых и цифровых интерфейсов для работы в системах, а также повышения 
точности [3]. Это достигается применением новых конструкций измерительных 
преобразователей, схемотехнических решений, а также средств современной цифровой 
электроники и использование наноматериалов. К датчикам предъявляются следующие 
основные требования: точность показателей, диапазон измеряемых температур, 
стандартизация характеристик, стойкость к температурным перегрузкам, линейность 
выходных характеристик и время отклика. 

В заключении проведен анализ исследования датчиков температуры, выявления 
свойств датчиков, определения характеристик и получения оценки качества. 
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